黄昆半导体科学技术论坛
                        第360期讲座
报告题目: 原位激光辅助量子点定位生长和微腔激光调控 
报 告 人: 金潮渊 研究员 (浙江大学)
报告摘要：原位激光干涉技术为纳米定位材料的大规模制造和光学微腔的模式调控提供了强有力的工具。我们结合分子束外延生长技术和激光干涉图形化技术实现了单量子点阵列的非侵入式外延生长。在材料生长过程中，我们将纳秒脉冲激光引入MBE生长室，在样品表面形成瞬时的温度梯度，引导附加原子在表面的迁移和成核。利用这项技术，我们在百平方微米的面积上演示了高度有序的密集量子点阵列。此外，我们研究了原位激光干涉对光子晶体微腔激光器中布洛赫模式的选模调控，以及片上干涉技术应用于半导体微腔真空场的瞬时调制，实现了新型的功能性微纳光子器件。
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报告人简介：金潮渊，浙江大学“百人计划”研究员，博士生导师。本科毕业于南京大学物理学系；硕士毕业于中国科学院半导体研究所；博士毕业于英国谢菲尔德大学电子与电气工程系。现就职于浙江大学信息与电子工程学院，主要研究方向是基于半导体量子点材料的集成光子器件，包括激光器、光开关、单光子源、微波光子器件等。曾于2008年入选日本学术振兴会研究员，2016入选国家青年项目，2017年获得日本学术振兴会桥梁学者等荣誉称号。
时  间:  2021年6月22日（星期二）下午16:00 
地  点:  中国科学院半导体研究所图书馆101
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